Streszczenie
Tematem wyktadu bedzie synteza PA CVD (ang. Plasma Assisted Chemical Vapor
Deposition) i badania wtasciwosci cienkowarstwowych, potprzewodnikowych — struktur
diamentowych do zastosowan elektro-optosensorycznych. Domieszkowany borem diament
BDD (ang. Boron-Doped Diamond) jest obecnie jednym z najwydajniejszych materiatow
potprzewodnikowych do zastosowan elektrochemicznych. Materiat ten charakteryzuje sie,
m.in. szerokim oknem potencjatéw elektrochemicznych, stabilnoscig chemiczng, niskim
prgdem tta oraz wysoka biokompatybilnoscig. Wiasciwosci cienkowarstwowych struktur
diamentowych powodujg, ze jest to efektywny materiat do budowy nowej klasy sensorow
opto-elektrochemicznych, funkcjonujgcych nawet w trudnych warunkach srodowiskowych
(zastosowania w biologii, medycynie, chemii, utylizacji odpadéw niebezpiecznych),

realizowanych w wolnej przestrzeni lub w konstrukcji $wiattowodowe.



